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As propriedades elétricas de varistores a base de SnO2 sinterizados por microondas a
1200°C, a uma taxa de aquecimento de 120°C.min-1 e tempo de permanéncia no forno
variando em 10, 20, 30, 40, 50 ¢ 60 minutos, foram investigados ¢ comparados com o
mesmo sistema processado convencionalmente a 1300°C durante 2 horas, a uma taxa de
aquecimento de 10°C.min-1. O sistema utilizado nessa pesquisa foi o (98,95-
X)%Sn02.1,000%C00.0,050%Cr203.X%Ta205 (com X variando em 0,010, 0,035,
0,050 e 0,065 em percentagem molar). Na sinteriza¢do, foi utilizado um forno de
microondas doméstico (2,45 GHz) adaptado para laboratorio, inserindo-se um susceptor
de carbeto de silicio no porta-amostra. As amostras foram lixadas e polidas e em
seguida atacadas termicamente a temperatura 500C abaixo da temperatura de
sinterizagdo para revelacdo dos contornos de grao. As imagens foram obtidas por meio
de um microscopio eletronico de varredura (FEG-SEM — SUPRA 35-VP, Carl Zeiss,
Germany). As micrografias apresentaram defeitos do tipo maclas além de contornos de
grao e planos intragranulares bem definidos.
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